
�

�

����������

�

�������� � �����

�����	
��
������	
��
������	
��
������	
��
� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �����

�����������������

�� ������	
��
������ ��� ���� ��� �� �� ���

����� � ! "#$  � %&'()*�+,-�� �./012$
��
���3

456�7 8

�� � �� � ! "#9:;<�= >??@ABC8DEFG� ��� �� HIJKLM

NOPQR& ��� ������ ST�UVW$ ������ XY�UVW Z[ �� 	 ��

�� 
	 \ ��
 PQ]^_ HI`abWcd�[,We_fg ���� ��� ]^_

���������� hijkl.]^_ mn ���� op�q;]^_ rgs
]^_ t[

]^_ u�v]^_ kwxfyW]^_ z{|}_ ��~3_ *�]^_ z

{�z_ ���z{ s� 
� 
g�+�[��� � �

�� 	 �� ������ �;���z�+���E 
�� �� ����D������

� �����3_�� �

���	���	���	���	�

性能 ��������

功耗 
�������������� 

工艺 0.18微米 CMOS, 1 层多晶硅 6层金属 

封装 ���� 
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